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MODULO MONOCRISTALINO BIFACIAL

G
Mono Multi  Soluciones

PRODUCTO: TSM-DEG21C.20
RANGO DE POTENCIA: 645-665W

665W O~+5W 21.4%

POTENCIA MAXIMA TOLERANCIA POSITIVA EFICIENCIA MAXIMA

{9

Productos Certificados y Estandares Internacionales

IEC61215/IEC61730/IEC61701/IEC62716/UL61730
1SO 9001: Sistema de Gestién de Calidad
IS0 14001: Sistema de Gestién Ambiental

Alto Valor Afiadido
e Menor LCOE (costo nivelado de la energia), costo reducido del BOS
(Equilibrio del Sistema) y menor tiempo de amortizacién.

e Baja degradacién anual y en el primer afio.
e Disefiado para la compatibilidad con los principales componentes
existentes del sistema.

Hasta 665W de Potencia

"\—\' 5 e Hasta 21.4% de eficiencia del médulo utilizando una tecnologia de

interconexién de alta densidad.
¢ Tecnologia multi-busbar para mejor efecto de captura de luz, menor
resistencia en serie y mejor rendimento del médulo.

Alta Confiabilidad
'@\ Microfisuras minimizadas con innovadora tecnologia de corte no

destructivo.

¢ Resistencia a PID asegurada por el control de materiales y del
proceso de fabricacién.

e Resistencia en ambientes hostiles como sal, amoniaco, arena, alta
temperaturay alta humedad.

¢ Rendimiento mecanico hasta 5400 Pa de carga positivay 2400 Pa
de carga negativa.

.... i D Alta Generacion de Energia

¢ Excelente desempefio IAM y de rendimiento en baja luz validados
por terceros.

¢ Eldisefio tnico proporciona una produccién de energia optimizada
en condiciones de sombreado entre filas.

e Menor coeficiente de temperatura (-0.34%) y temperatura de
funcionamiento.

e Hasta 25% ganancia de potencia adicional desde la parte posterior
dependiendo del albedo.

Garantia de Rendimiento Vertex Bifacial

98.0%

90%

Potencia Garantizada

Trinasolar

1S014064: Verificaciéon de Emisiones de Gases Invernadero
1SO45001: Sistema de Gestion de Salud y Seguridad en el Trabajo
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DIMENSIONES DEL MODULO FV (mm)
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DATOS ELECTRICOS (STC) DATOS MECANICOS
Potencia Nominal -Pyax (Wp)* 645 650 655 660 665 Celdas Monocristalinas
X X . No. de Celdas 132 celdas
Tolerancia de Potencia Nominal-Puax(W) 0~ +5
Dimensiones 2384x1303x33 mm (93.86%51.30%1.30in)
Voltaje Maximo-Vwmep (V) B85 B 37.9 38.1 38.3
Peso 38.3kg (84.41b)
Corriente Maxima-le (A) 17.23 17.27 17.31 17.35 17.39 Vidrio Frontal 2.0 mm (0.08 in), Alta Transmisién, Anti Reflejo, Termoendurecido
Voltaje de Circuito Abierto-Voc (V) 453 45.5 45.7 45.9 46.1 Material Encapsulante POE/EVA
Corriente de Corto Circuito-Isc (A) 18.31 18.35 18.40 18.45 18.50 Vidrio Trasero 2.0 mm (0.08 in), Termoendurecido
Eficiencia de Médulo n (%) 208 209 211 212 21.4 Marco 33mm(1.30in), Aleacién de Aluminio Anodizado
STC: Irradiacién 1000W/m2, Temperatura de Celda 25°C, Massa de Aire AM1.5 *Tolerancia de Medicién: +3%. J>BOX IP68
Caracteristicas electricas de diferentes potencias (referencia de relacién de irradiancia 10% ) Cables Cable de Tecnologia Fotovoltaica 4.0mm? (0.006 in2),
; ) Retrato: 350/280 mm (13.78/11.02in)
Potencia Total Equivalente -Puax (Wp) 690 696 701 706 712 Largo del cable personalizable
Voltaje Mdximo -Vmpp (V) 375 37.7 379 38.1 383 Conectores MC4 EVO2 / TS4*
Corriente Maxima - Ivpp (A) 18.44 18.48 18.52 18.56 18.60 *Consulte el conector con el vendedor local
Voltaje de Circuito Abierto - Voc (V) 453 455 45,7 45,9 46.1
COEFICIENTES DE TEMPERATURA LIMITES OPERACIONALES
Corriente de Corto Circuito - Isc (A) 19.59 19.63 19.69 19.74 19.79 .
NOCT (Temp. Nominal de Operacion de Célula) ~ 43°C (£2°C) Temperatura Operacional -40~+85°C
Relacién de Irradiacién (Trasera/Frontal) 10% Coeficiente de Temp. Pmax -0.34%/°C Voltaje Maxima del Sistema 1500V DC (IEC)
Bifacialidad: 70 + 5% Coeficiente de Temp. Voc -0.25%/°C 1500V DC (UL)
DATOS ELECTRICOS (NOCT) Coeficiente de Temp. Isc 0.04%/°C Capacidad Max. del Fusivel ~ 35A
Potencia Mdxima - Pmax (Wp) 488 492 495 499 504
ol GARANTIA CONFIGURACIONES DE EMBALAJE
Voltaje Maximo - Vmep (V) 34.9 35.1 35.2 354 356 !
. - 12 Aflos de Garantia del Producto Médulos por caja: 33 unidades
Corriente Mdxima - lwpp (A) 13.98 14.01 14.05 14.10 1416
30 Afios de Garantia de Generacién de Energia Médulos por contenedor 40" 594 unidades
Voltaje de Circuito Abierto - Voc (V) 42.7 429 43.0 43.2 434 2% Degradacion del Primer Afio
Corriente de Corto Circuito - Isc (A) 14.75 14.79 14.83 14.87 14.91 0.45% Degradacién Anual
NOCT: Irradiacién B00W/m2, Temperatura Ambiente 20°C, Velocidad de Viento 1m/s. (Consultar documento de garantia para detalles)

PRECAUCION: LEA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E INSTALACION ANTES EN EL MANUAL DE USUARIO DE UTILIZAR EL PRODUCTO.
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